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p-n переход
 Полупроводники, из которых  изготовляют  транзисторы и диоды, 
разделяются на полупроводники с  электронной -  n( negative  -  
отрицательный) и дырочной – p (positive – положительный) 
проводимостью. Принцип  действия полупроводниковых диодов 
основан на свойствах p-n перехода, когда в контакте находятся два 
полупроводника p и n типа. В месте контакта происходит диффузия 
положительных зарядов (дырок) из области p в область n, а 
электронов обратно, из n в p. Однако без внешнего воздействия 
процесс стабилизируется, потому что образуется так называемый 
запирающий слой.
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Полупроводниковые диоды
 При подключении к области p  “ плюса “ источника 
электрического тока, а к n “минуса”, запирающий слой 
разрушится, такой диод будет проводить ток. Если осуществить 
подключение  источника питания наоборот, т. е. к p – “минус”, а  
к n – “плюс”, то ток будет фактически равен нулю. Это основное 
свойство полупроводниковых диодов позволяет применять их в 
качестве выпрямителей тока. Большинство полупроводников 
делается  из кремния и германия с различными добавками, из 
оксидов  некоторых металлов. В зависимости от добавок они 
имеют n- или p-тип.
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